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Inventia se refera la tehnologia semiconductorilor oxizi, in special la tehnologia de obtinere a nanofirelor de ZnO
functionalizate cu nanoparticule de paladiu (Pd) si poate fi utilizata la fabricarea senzorilor de gaze explozive si
radiatie ultravioleta.

Procedeul de functionalizare a nanofirelor de ZnO cu nanoparticule de Pd include cresterea nanofirelor de ZnO pe un
substrat de sticld, acoperit cu un strat de FTO, intr-un electrolit de 0,2 mM ZnCl»+0,1 M KCI+1,5 uM PdCl,, la o
temperaturd de 90°C, o viteza de rotatie a substratului de 300 rot./min si o tensiune aplicata de -0,51...-0,7 V, timp de
2,5 ore, dupa care nanofirele de ZnO sunt oxidate termic in aer cu nanoparticule de Pd in doua etape: majorarea
temperaturii pana la 150°C cu rata de crestere de 5°C/min si majorarea temperaturii pana la 250°C cu rata de crestere
de 1°C/min, cu mentinerea temperaturii de 250°C timp de 12 ore.
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